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Technologia hiper-cienkowarstwowa (HTF™)
oraz tlenu glinu firmy Xentaur

Wykorzystywana przez firme Xentaur przelomowa technologia hiper-cienkowarstsowa (Hyper-Thin-Film -
HTF™) oparta jest o najnowsze postepy technologii cienkich warstw oraznauki o tlenkach metali. Zapewniaona
pomiar z calo$cia kilka rzgdow wielkoSci lepsza, niz w przypadku innych technologii. Cajniki HTF™
sq pozbawione dryftu oraznieczule na zmiany temperatury niemal w calym swoim zakresie pomiarowym.

Zasada dzalania:

Zasada dziatania zaréwno czujnikéw HTF™ firmy Xentaur, jak i wszystkich innych czujnikéw opartych
na tlenku glinu, jest taka sama: pojemno$¢ mierzona pomigdzy aluminiowym rdzeniem czujnika i umieszczong
nad warstwa tlenku warstwa zlota zmienia si¢ w zaleznosci od koncentracji pary wodnej w porach warstwy tlenku.
Znacznie zwigkszona czuto$¢ oraz stabilnos$é zapewniaja czujnikom HTF™ firmy Xentaur trzy zasadnicze ulepszenia
strukturalne: czujniki HTF™ posiadaja znacznie ciensza warstwg tlenu, lepiej okre§lona warstwg barery pomigdzy
aluminium a tlenkiem glinu oraz unikatowa geometrig¢ porow, ktora zwigksza putapkowanie czasteczek wody.

Hiper-cienka warstwa:

Dzigki wykorzystaniu technologii HTF™ firmy Xentaur, mozliwa jest produkcja caijnikéw, posiadajacych hipercienka
warstwg tlenku, bez obnizenia parametréw izolacji. Ciefisza warstwa tlenku czujnika HTF™ pozwalana uzyskanie
znacznie wigkszych zmian pojemnosci, poniewaz pojemnos$¢ jest odwrotnie proporcjonalnado odleglosci pomigdzy
oktadzinami kondensatora.

Ciensza warstwa oznacza rOwniez, ze czasteczki wody szybciej przemieszczaja sig do i z porow. Dzigki temu
wykorzystujace tlenek glinu czujniki HTF™ maja czas odpowiedzi kilkakrotnie krotszy, niz czujniki konwencjonalne.

Warstwa izolacji:

W czujnikach HTF™ przej$cie pomigdzy aluminium a tlenkiem glinu jest ostre i jednoznacznie okreslone. Ta ciensza
warstwa bariery pozwala uzyska¢ kondensator z polozonymi bardzo blisko siebie -elektrodami,
co sprawia ze stosunek pojemnos$ci w stanie wilgotnym i suchym jest duzy. Zaleta duzego wspdlczynnika roznicy
pojemnosci jest to, ze dryft spowodowany czynnikami niepozadanymi jest mniej znaczacy. kst to duz zaleta, co mozna
zobaczy¢é w wyniku poréwnania dryfiu temperaturowego oraz zwiazanego ze starzeniem si¢ czujnika HTF™
oraz konwencjonalnego czujnika.

Wyrazne przejscie pomigdzy aluminium a tlenkiem glinu ogranicza rowniez zjawisko migracji metalu, co jest jednym
z wazniejszych czynnikow powodujacych dryft zwiazany ze starzeniem si¢ czujnikdw konwencjonalnych.

Geometria poréow:

Najbardziej znaczaca roznica pomigdzy czujnikami HTF™ oraz konwencjonalnymi jest jednak geom etria pordw.
Czujniki konwencjonalne oparte sq na higroskopijnej strukturze tlenku glinu, ktora przyciaga wodg. Czujniki HTF™
oparte sa na geometrii porow, ktora spowalnia ruchy Browna czasteczek wody przy ich wnikaniu w pory.

Uwolniona energia absorbowana jest przez maseg czujnika, a zmniejszona entropia czasteczek
wody jest wyrownywana przez wzrost ich liczby. Pory sa dzigki temu bardziej dielektryczne,
dzigki temu pojemnos$¢ jest wigksza. Geometria porow HTF™ nie zmienia si¢ znaczaco w czasie,
podczas gdy konwencjonalna struktura higroskopijna tlenku glinu nie jest stabilnai powoli
przeksztalca si¢ w strukturg nie higroskopowa. Wskutek tego zjawiska caujniki konwencjonalne
sa narazone na dryft i wymagaja czgstej re-kalibracji, podczas gdy caujniki HTF™ nie wymagaja
re-kalibracji, jesli stosowane sa do pomiard6w w gazach czystych, nie posiadajacych wiasnosci
korozyjnych.
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Zmiana pojemnos$ci wskutek zmian wilgotnosci czujnikow HTF™ firmy Xentaur w catym ich zakresie
pomiarowym jest ponad 60-krotnie wigksza niz w przypadku czujnikéw konwencjonalnych. Jednak, ze wzgledu
na lepsza liniowos¢ czujnikow HTF™ przy poczatku zakresu, zmiany pojemnosci z wilgocia sa ponad
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Wspélczynnik zmian temperaturowych:

Oparte na tlenku glinu czujniki HTF™ firmy Xentaur sq prawie calkowicie stabilne temperaturowo w niemal calym
ich zakresie pomiarowym. Jedynie ponizej punktu rosy -70°C pomiar charakteryzuje signiewielka caroscia temperaturowa.
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Jednorodnosé:
. S Czujniki HTF™ z tlenku glinu firmy Xentaur moga by¢
produkowane z wysokim stopniem jednorodnosci. Czaujniki sg
dowolnie wymienialne na obiekcie, wymagajac jedynie
niewielkiej korekcji wymaganej na samych koncach zakresu
- pomiarowego.
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ul. Buforowa 4c, 52-131 Wroctaw
tel. +4871 332 98 00, faks +4871 332 98 30

www_.technopomiar.pl; info@technopomiar.pl



